
” m. V s Slhin-au-llhdndnqum- 

ldlhbcrmu bei Umgebungs- 
;?:;.m m“-lo'€ bis +125°C 

Standard: TGL 200-8290 

Abmessungen: Bauform B 3/25a, TGL 11811 
Masse ® 19 

Zulässige Höchstwerte für d#a = 45°C 

-Uceo —= 10 V '|} == 300 mA 

HOO V N PE mW 
IC = 50 mA 
P C] 150 °C 
IC = 200 MA 125 °C 
-IE = 80 mA grd 

Kennwerte für da = 25°C —5 grd Wörmewiderstand Rın 5 .0,42 w 

Min, Typ | Max. ! Meßbedingungen 

Restströme 

„Iceo l 01 pA | Ucr= 6V 
»IcEo | 0,5pA | -Uce = 10 V 

Gleichstromverstärkung 

B 22 35 „Uce = 6 V, -Ic = 1 mA 
6 13 | -Uce = 1 V, -IC = 50 mA 

Basis-Emitter-Spannung 

«Use |520 mV |550 mV 0,6 V «Uce = 6 V, -Ic = 41 mA 
-UBE | 800 mV |872 mV 1,0V | -UcE = 1 V, -Ic = 50 mA 

Restspannung 

-UC£Erest | | |10 V IE = 50 mA 

Söttigungsspannung 

-UCEsat | |04 V -Ic = 50 mA, -IB = 25 mA 

Grenzfirequenz 

fhzıb 3 MHz | 6 MHz | -Uca = &6 V, -Ic = 1 mA 

Vierpolparameter 

hite 0,8 kQ |1,840 | -UCE = 6 V, IC = 1 mA, f =1 kHz 
hize 2 . 104 |3.1o.4 | &: 104 

hete 2 | 55 
h22e 204S |72uS | 150 4S 



SC 104° 

| Min. Typ Max, Meßbedingungen 

Basisbahnwiderstand 

K wn |6ö602 |1002 | -Uce =6 V, IC = 1 mA, f = 5 MHz 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor SC 104 — TGL 100-8290 

* nur für Ersatzbedarf . 
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